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Motivation

Die Gruppe-IV-Legierungshalbleiter GeSn sowie
SiGeSn sind vielversprechende Materialsysteme
zur fundamentalen Erweiterung der Si-basierten
Nano- und Optoelektronik. Besonders im Bereich
der Si-basierten Photonik werden diese
Materialien als aktive Bauelemente eingesetzt,
z.B. fur die Detektion von Licht im Infraroten
Wellenlangenbereich.

Mit Hilfe eines sehr schnellen gepulsten Lasers
lasst sich die Geschwindigkeit eines Fotodetektors
charakterisieren. Dazu wird mit einem schnellen
Oszilloskop die elektrische Antwort des
Fotodetektors auf den eingestrahlten optischen
Impuls aufgenommen. Uber die Zeitverzogerung
lassen sich Aussagen Uber die Geschwindigkeit des
Detektors treffen.
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Abbildung: Impulsantwort eines optoelektronischen
Bauelementes.
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Untersuchung der Impulsantwort
von Ge Fotodioden

Ziel der Arbeit

Im Rahmen der Qualifikationsarbeit soll der
elektrooptische  Impulsmessplatz am  IHT
charakterisiert werden. Dazu werden Ge pin
Fotodioden verwendet, deren Hochfrequenz-
eigenschaften bekannt sind. Mit Hilfe eines
Ersatzschaltbildes sollen die  Kapazitaten
verschieden groBer Bauelemente untersucht
werden. Sie erhalten wahrend dieser Arbeit einen
umfassenden Einblick in  die gesamte
Bauelementtechnologie und in die elektrische und
optische Messtechnik des IHTs.

Vorkenntnisse

Vorkenntnisse im Bereich der Halbleitertechnik
und Halbleitertechnologie sollten vorhanden sein,
experimentelles Geschick ist von Vorteil.

Organisatorisches

Das Thema dieser Qualifikationsarbeit kann in
Bezug auf Umfang und Grad der Anforderungen
wahlweise zu einer Bachelor-, Forschungs- oder
Masterarbeit ausgestaltet werden.
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